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1. Кристаллическая решетка

1.1. Структура кристаллов

Влияние гидростатического давления на статические
и динамические свойства кристалла InSe: исследо-
вания из первых принципов. К.З. Рущанский . . . . 1 177

Эволюция фазового состава и физико-механических
свойств керамики ZrO2 + 4 mol.% Y2O3 . Г.Я. Акимов,
Г.А. Маринин, В.Ю. Каменева . . . . . . . . . . . . . . 2 250

Роль вакансий в структурной релаксации сплавов
Pd–Mo после гидрогенизации. В.М. Авдюхина,
А.А. Анищенко, А.А. Кацнельсон, Г.П. Ревкевич . . 2 259

Влияние высокого давления на корреляцию между
структурными и магнитными свойствами соедине-
ний Y2Fe17−x Mx (M = Si, Al; x = 1.7). В.И. Во-
ронин, А.Г. Кучин, В.П. Глазков, Д.П. Козленко,
Б.Н. Савенко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 299

Аномальные структурные состояния кристал-
лов (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4 в интервале темпера-
тур 4.2−300 K. И.М. Шмытько, Н.С. Афоникова,
Е.А. Арнаутова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 329

Деформация слоев в сверхрешетках AlGaN/GaN
по данным рентгенодифракционного анализа.
Р.Н. Кютт, М.П. Щеглов, В.Ю. Давыдов, А.С. Усиков 2 353

Структура „кубического графита“ — простой
кубический фуллерит C24. В.В. Покропивный,
А.В. Покропивный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 380

Магнитные фазовые переходы в допированных
железом манганитах Pr0.7Ca0.3Mn1−yFeyO3 при
высоких давлениях. Д.П. Козленко, В.И. Воронин,
В.П. Глазков, И.В. Медведева, Б.Н. Савенко . . . . . 3 471

Равновесные магнитные и орбитальные состояния
манганитов, содержащих четыре атома марганца
в элементарной ячейке. С.М. Дунаевский, В.В. Де-
риглазов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 495

Оптические исследования влияния постепенного заме-
щения NH4 →Cs на сегнетоэластический фазовый
переход в кристалле CsLiSO4 . С.В. Мельникова,
В.А. Гранкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500

Атомная динамика икосаэдрического квазикристалла
Al0.62Cu0.255Fe0.125. П.П. Паршин, М.Г. Землянов,
А.В. Машков, Р.А. Бранд, А.-Ж. Диано, И. Калвайрак 3 510

Интеркалирование ультрадисперсного алмаза в вод-
ных суспензиях. А.Е. Алексенский, М.А. Яговкина,
А.Я. Вуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 668

Магнитная структура и свойства массивного сплава
Fe72Al5P10Ga2C6B4Si1 в аморфном и нанокристал-
лическом состоянии. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин,
Ю.П. Кабанов, Д.В. Матвеев, В.В. Молоканов . . . 5 858

Калориметрические и рентгеновские исследования
перовскитоподобных оксифторидов (NH4)3WO3F3

и (NH4)3TiOF5. И.Н. Флёров, М.В. Горев,
В.Д. Фокина, А.Ф. Бовина, Н.М. Лапташ . . . . . . . 5 888

Влияние электрического поля на переход металл–
изолятор с образованием сверхструктуры. П.П. Бо-
рисков, А.А. Величко, Г.Б. Стефанович . . . . . . . . 5 895

Кинетика межатомных корреляций в сплаве
Ni–11.8 at.% Mo. С.М. Бокоч, Н.П. Кулиш . . . . . . 6 961
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Предпереходное состояние и структурный переход
в деформированном кристалле. Е.Е. Слядников . . . 6 1065

Структура и физические свойства диселенида
титана, интеркалированного никелем. В.Г. Плещёв,
Н.В. Топорова, А.Н. Титов, Н.В. Баранов . . . . . . . 7 1153

Кристаллографические, магнитные и электриче-
ские свойства тонких эпитаксиальных пленок
Re0.6Ba0.4MnO3 (Re = La, Pr, Nd, Gd). О.Ю. Гор-
бенко, Р.В. Демин, А.Р. Кауль, Л.И. Королева,
Р. Шимчак, Г. Шимчак, М. Баран . . . . . . . . . . . . 7 1217

Рентгенографические исследования кристалла
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1.3. Акустические свойства

Новый механизм оптоакустического отклика в полу-
проводнике. Н.В. Чигарев . . . . . . . . . . . . . . . . 2 231

Оптическое выстраивание аксиальных центров Cu2+

в KTaO3: спектральная зависимость эффекта.
С.А. Басун, А.Г. Раздобарин, Л.С. Сочава, D.R. Evans 2 253

Магнитное двупреломление звука и магнитоакусти-
ческие осцилляции в гематите. И.Ш. Ахмадуллин,
С.А. Мигачев, М.Ф. Садыков, М.М. Шакирзянов . . 2 305

Электромеханические свойства пьезоэлектрических
кристаллов Pb3Ga2Ge4O14, выращенных из раствора
в расплаве. Б.П. Сорокин, Д.А. Глушков,
Л.Н. Безматерных, В.Л. Темеров, И.А. Гудим,
К.С. Александров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 446

Сегнетоэластический фазовый переход в кристалле
K3Na(CrO4)2 — акустические исследования.
А.К. Раджабов, Е.В. Чарная, B. Mroz, C. Tien,
Z. Tylczynski, C.-S. Wur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 754

Тепловые флуктуации в смектических-А пленках
на поверхности твердых подложек. Л.В. Миранцев . 6 1123

Влияние давления на упругие свойства карбида
кремния. С.Ю. Давыдов . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1169

Влияние протонного и лазерного облучения на
упругие и неупругие свойства сплава V−Ti−Cr.
Б.К. Кардашев, О.А. Плаксин, В.А. Степанов,
В.М. Чернов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1409

Акустические и акустооптические свойства моно-
кристаллов тетрабората свинца. К.С. Александров,
А.В. Замков, А.И. Зайцев, П.П. Турчин, А.М. Сысоев,
А.А. Парфёнов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1586

Режимы нелинейной акустической прозрачности
для продольно-поперечных пикосекундных им-
пульсов в низкотемпературном парамагнитном
кристалле. А.В. Гулаков, С.В. Сазонов . . . . . . . . 9 1640

Статистика микротрещин в гетерогенных материалах
(граниты). В.И. Веттегрень, В.С. Куксенко,
Н.Г. Томилин, М.А. Крючков . . . . . . . . . . . . . . 10 1793

Влияние температурной обработки на скорость звука
и упругие модули в объемном металлическом стекле
Zr−Cu−Ni−Al−Ti. Г.Е. Абросимова, Н.П. Кобелев,
Е.Л. Колыванов, В.А. Хоник . . . . . . . . . . . . . . . 10 1797

Дисперсия и затухание сдвиговых поверхностных
акустических волн горизонтальной поляризации на
свободной статистически-шероховатой поверхности
гексагонального кристалла. В.В. Косачёв, Ю.Н. Ган-
дурин, К.В. Барсуков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1886

Особенности распространения сдвиговой упругой
волны в акустической сверхрешетке типа магнетик–
идеальный диамагнетик: условия локализации.
О.С. Тарасенко, С.В. Тарасенко, В.М. Юрченко . . . 11 2033

Особенности распространения сдвиговой упругой
волны в акустической сверхрешетке типа магнетик–
идеальный диамагнетик: коэффициент отражения.
О.С. Тарасенко, С.В. Тарасенко, В.М. Юрченко . . . 12 2200

1.4. Механические свойства

Атомно-дискретное описание влияния анизотропных
межатомных взаимодействий на упругие свойства
ГПУ металлов. М.А. Баранов, Е.А. Дубов,
И.В. Дятлова, Е.В. Черных . . . . . . . . . . . . . . . . 2 212

Упругие постоянные кристаллов инертных газов
под давлением и соотношения Коши. Е.В. Заро-
ченцев, Е.П. Троицкая, Вал.В. Чабаненко . . . . . . 2 245

Эволюция фазового состава и физико-механических
свойств керамики ZrO2 + 4 mol.% Y2O3 . Г.Я. Акимов,
Г.А. Маринин, В.Ю. Каменева . . . . . . . . . . . . . . 2 250

Магнитное двупреломление звука и магнитоакусти-
ческие осцилляции в гематите. И.Ш. Ахмадуллин,
С.А. Мигачев, М.Ф. Садыков, М.М. Шакирзянов . . 2 305

Влияние γ-облучения на внутреннее трение в тетра-
борате лития. В.С. Биланич, Н.Д. Байса, В.М. Ризак,
И.М. Ризак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 453

Релаксация напряжений в массивном металличе-
ском стекле Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10. О.П. Бобров,
С.Н. Лаптев, В.А. Хоник . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 457

Аналитическая модель размерных осцилляций
энергетических и силовых характеристик субатом-
ных металлических пластинок. В.П. Курбацкий,
В.В. Погосов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 526

Влияние дегазации на формирование поликристаллов
из алмазных нанопорошков детонационного и ста-
тического синтеза. А.А. Бочечка . . . . . . . . . . . . 4 652

Получение резин, стойких к взрывной декомпрессии,
с использованием углерода детонационного синтеза.
Л.А. Акопян, М.Н. Злотников, Б.В. Румянцев,
Н.Л. Абрамова, М.В. Зобина, Т.Л. Мордвинцева . . 4 722

Микроструктура и механические свойства компактов
наноалмаз–SiC. Е.А. Екимов, Е.Л. Громницкая,
Д.А. Мазалов, А.Ф. Паль, В.В. Пичугин,
С. Гиерлотка, Б. Палош, Я.А. Козубовский . . . . . 4 734

Компактирование наноалмазов детонационного син-
теза и свойства композиционных и поликристал-
лических материалов на их основе. П.А. Витязь,
В.Т. Сенють . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 743

Исследование физико-механических свойств нанокри-
сталлических материалов на основе ультрадисперс-
ных алмазов. В.Т. Сенють, Е.И. Мосунов . . . . . . . 4 746

Магнитопластичность твердых тел. Ю.И. Головин . . 5 769
Магнитные и магнитоупругие свойства соединений

TbMnSi и Tb0.5La0.5MnSi. Т.И. Иванова, С.А. Ники-
тин, М.В. Масленникова, З.С. Умхаева . . . . . . . . 5 854

Диэлектрические и оптические свойства
монокристаллов сегнетоэлектрика-релаксора
Pb(Mg1/3Nb2/3)0.8Ti0.2O3 (PMNT−0.2). Л.С. Камзи-
на, И.П. Раевский, С.М. Емельянов, С.И. Раевская,
Е.В. Сахкар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 881

Исследование спектра ИК-фотоионизации электрон-
ных состояний, создаваемых при пластической
деформации, в окрашенных кристаллах NaCl.
Е.В. Коровкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1013

Кинетическая трактовка структурно-временно́го кри-
терия разрушения. П.А. Глебовский, Ю.В. Петров . 6 1021

Описание пластических эффектов при молекулярно-
динамическом моделировании откольного разруше-
ния. А.М. Кривцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1025

Гистерезисный гальвано-механический эффект при
процессах заряда-разряда ионисторных структур.
М.Е. Компан, В.П. Кузнецов, В.В. Розанов,
А.В. Якубович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1078
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Взаимосвязь характеристик обратимых термических
и силовых деформаций в твердых телах различной
структуры. Л.А. Лайус, А.И. Слуцкер, И.В. Гофман,
В.Л. Гиляров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1115

Влияние давления на упругие свойства карбида
кремния. С.Ю. Давыдов . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1169

Структурный фазовый переход в твердых растворах
(1− x)SrTiO3 + xSrMg1/3Nb2/3O3 . В.В. Леманов,
Е.П. Смирнова, Е.В. Ухин . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1283

Влияние протонного и лазерного облучения на
упругие и неупругие свойства сплава V−Ti−Cr.
Б.К. Кардашев, О.А. Плаксин, В.А. Степанов,
В.М. Чернов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1409

Структура и фазовый состав сплава Al−Mg−Li−Zr
в условиях высокоскоростной сверхпластичности.
А.А. Мазилкин, М.М. Камалов, М.М. Мышляев . . 8 1416

Влияние влажности и температуры выдержки
в диапазоне от−13 до +60◦C на рекристаллизацию
и старение пластически деформированных кристал-
лов KCl, содержащих стронций. Е.Б. Борисенко,
Б.А. Гнесин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1597

Пороговый характер магнитопластического эффекта
при двойниковании в кристаллах висмута. А.И. Пин-
чук, С.Д. Шаврей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1603

Характеристики элементарных актов в кинетике
разрушения металлов. А.И. Слуцкер . . . . . . . . . 9 1606

Область существования эффекта Портевена–Ле-
Шателье в условиях непрерывного индентирования
сплава Al−2.7%Mg при комнатной температуре.
Ю.И. Головин, В.И. Иволгин, М.А. Лебедкин,
Д.А. Сергунин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1618

Особенности магнитных, гальваномагнитных, упру-
гиx и магнитоупругих свойств Eu0.55Sr0.45MnO3.
А.И. Абрамович, О.Ю. Горбенко, А.Р. Кауль,
Л.И. Королева, А.В. Мичурин . . . . . . . . . . . . . . 9 1657

Обратимое изменение микротвердости кристаллов Si,
вызванное малыми дозами облучения электронами.
Ю.И. Головин, А.А. Дмитриевский, И.А. Пушнин,
Н.Ю. Сучкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1790

Статистика микротрещин в гетерогенных материалах
(граниты). В.И. Веттегрень, В.С. Куксенко,
Н.Г. Томилин, М.А. Крючков . . . . . . . . . . . . . . 10 1793

Влияние температурной обработки на скорость звука
и упругие модули в объемном металлическом стекле
Zr−Cu−Ni−Al−Ti. Г.Е. Абросимова, Н.П. Кобелев,
Е.Л. Колыванов, В.А. Хоник . . . . . . . . . . . . . . . 10 1797

Релаксация напряжений и вязкость массивного
металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 в условиях
изохронного нагрева. О.П. Бобров, С.Н. Лаптев,
Х. Нейхойзер, В.А. Хоник, К. Чах . . . . . . . . . . . 10 1801

Применение вейвлет-преобразования при изучении
изменения фрактальных свойств поверхностей
аморфных металлов под воздействием механической
нагрузки. В.Л. Гиляров, В.Е. Корсуков, П.Н. Бутенко,
В.Н. Светлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1806

Упругость и неупругость биоморфной керамики
карбида кремния. Б.К. Кардашев, Ю.А. Буренков,
Б.И. Смирнов, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-
Fernandez, F.M. Varela-Feria . . . . . . . . . . . . . . . 10 1811

Скачки деформации микронного уровня на разных
стадиях ползучести кристаллических тел. Н.Н. Пес-
чанская, В.В. Шпейзман, А.Б. Синани, Б.И. Смирнов 11 1991

Динамика линий скольжения на поверхности поликри-
сталлической меди. В.И. Веттегрень, В.Н. Светлов . 11 1996

Фазовые напряжения, индуцированные γ ⇒ α

превращением в поликристалле железа. А.А. Зисман,
А.А. Васильев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2051

1.5. Тепловые свойства

Исследование процессов релаксации в механизме
высокотемпературной теплоемкости вольфрама.
М.М. Якункин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 218

Корреляции термодинамических характеристик
щелочно-галоидных кристаллов с энергией связи
диполонов. Г.А. Розман . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 243

Теплоемкость сегнетоэлектрика-релаксора SBN.
Е.Д. Якушкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 325

Спинонная теплопроводность в –(CuO2)– спиновых
цепочках LiCuVO4 . Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов,
Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский, А.В. Проко-
фьев, В. Ассмус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 347

Теплоемкость перовскитоподобного соединения
PbFe1/2Ta1/2O3. М.В. Горев, И.Н. Флёров, В.С. Бон-
дарев, Ф. Сью, А. Геддо Леманн . . . . . . . . . . . . 3 505

Теплоемкость сегнетоэлектрических кристаллов си-
стемы Pb5(Ge1−x Six)3O11 . А.А. Буш, Е.А. Попова . 5 875

Калориметрические и рентгеновские исследования
перовскитоподобных оксифторидов (NH4)3WO3F3

и (NH4)3TiOF5. И.Н. Флёров, М.В. Горев,
В.Д. Фокина, А.Ф. Бовина, Н.М. Лапташ . . . . . . . 5 888

Трансляционно-ротационное взаимодействие в дина-
мике и термодинамике 2D-атомарного кристалла
с молекулярными примесями. Т.Н. Анцыгина,
М.И. Полтавская, К.А. Чишко . . . . . . . . . . . . . 6 1081

Взаимосвязь характеристик обратимых термических
и силовых деформаций в твердых телах различной
структуры. Л.А. Лайус, А.И. Слуцкер, И.В. Гофман,
В.Л. Гиляров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1115

Структура и физические свойства диселенида
титана, интеркалированного никелем. В.Г. Плещёв,
Н.В. Топорова, А.Н. Титов, Н.В. Баранов . . . . . . . 7 1153

К теории теплопроводности диэлектриков при
учете связи с термостатом (теория и численный
эксперимент). С.О. Гладков, И.В. Гладышев . . . . . 7 1194

Рентгенографические исследования кристалла
[N(CH3)4]2ZnCl4 в области низких температур.
А.У. Шелег, А.М. Наумовец . . . . . . . . . . . . . . . 7 1280

Аномалия теплового расширения Bi2Sr2CuO6 при
низких температурах. Н.В. Аншукова, А.И. Головаш-
кин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынецкий, А.П. Русаков,
Д.А. Шулятев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1356

Гальваномагнитные и термоэлектрические свойства
твердых растворов p-Bi2−x SbxTe3−ySey в низко-
температурной области (< 220 K). Л.Н. Лукьянова,
В.А. Кутасов, В.В. Попов, П.П. Константинов . . . . 8 1366

Термоэдс увлечения электронов фононами в ле-
гированном висмуте. В.Д. Каган, Н.А. Редько,
Н.А. Родионов, В.И. Польшин, О.В. Зотова . . . . . 8 1372

Область существования и электрические свойства
твердого раствора La1−x Lix FeO3 . C.И. Вечерский,
Н.Н. Баталов, Н.О. Есина, Г.Ш. Шехтман . . . . . . . 8 1433

Теплоемкость квазиодномерного суперионика
LiCuVO4 . И.А. Смирнов, Д. Волосевич, А.В. Проко-
фьев, В. Ассмус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1866
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Особенности теплопроводности NaCl, помещен-
ного в регулярно расположенные нанопусто-
ты монокристаллического синтетического опала.
В.Н. Богомолов, Н.Ф. Картенко, Д.А. Курдюков,
Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов, Н.В. Шаренкова,
Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский . . . . . . . . . 10 1893

Теплоперенос в высокотемпературной фазе твердо-
го SF6. О.И. Пурский, Н.Н. Жолонко . . . . . . . . . 11 1949

Проводимость, магнетосопротивление и теплоем-
кость кислород-дефицитного La0.67Sr0.33MnO3−α
(0 ≤ α ≤ 0.16). Ю.М. Байков, Е.И. Никулин,
Б.Т. Мелех, В.М. Егоров . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2018

Фарадеевское вращение и магнитокалорический
эффект в тербиевом галлат-гранате Tb3Ga5O12 при
низких температурах в сильных магнитных полях.
В.И. Плис, А.И. Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2155

1.6. Диэлектрические свойства

Температурные зависимости диэлектрических свойств
литий-титановой ферритовой керамики. А.В. Малы-
шев, В.В. Пешев, А.М. Притулов . . . . . . . . . . . . 1 185

Исследование процессов релаксации в механизме
высокотемпературной теплоемкости вольфрама.
М.М. Якункин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 218

Спинонная теплопроводность в –(CuO2)– спиновых
цепочках LiCuVO4. Л.С. Парфеньева, И.А. Смирнов,
Х. Мисиорек, Я. Муха, А. Ежовский, А.В. Проко-
фьев, В. Ассмус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 347

Гальвано-дипольный эффект. А.И. Грачев . . . . . . . 3 430
Электромеханические свойства пьезоэлектрических

кристаллов Pb3Ga2Ge4O14, выращенных из раствора
в расплаве. Б.П. Сорокин, Д.А. Глушков,
Л.Н. Безматерных, В.Л. Темеров, И.А. Гудим,
К.С. Александров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 446

Электропроводность и диэлектрические свойства
кристалла β-BaB2O4 в области температур
90−300 K. А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой . . . . . . . . . 3 449

Диэлектрические свойства жидких кристаллов ряда
цианпроизводных с различными фрагментами
в остове молекул. Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин,
В.Ф. Шабанов, В.А. Баранова . . . . . . . . . . . . . . 3 554

Диэлектрическая релаксация жидкого кристалла
транс-4-пропил (4-цианфенил) циклогексан. Б.А. Бе-
ляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов . . . . . . . . . . . 3 559

Зонная структура и диэлектрическая проницаемость
соединения TlGaTe2. Э.М. Годжаев, Г.С. Оруджев,
Д.М. Кафарова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 811

Мягкие полярные моды и фазовые состояния
твердых растворов Ca1−x PbxTiO3. А.А. Волков,
Г.А. Командин, Б.П. Горшунов, В.В. Леманов,
В.И. Торгашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 899

Частотная дисперсия диэлектрических коэффициен-
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2.5. Макроскопические дефекты
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А.В. Ларионов, В.Б. Тимофеев . . . . . . . . . . . . . 1 168

Межъямные экситоны в полумагнитных полупровод-
никовых двойных квантовых ямах во внешнем
магнитном поле. А.В. Верцимаха, С.Б. Лев,
В.И. Сугаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 919

Распределение по размерам и концентрация островков
конденсированной фазы экситонов в квантовой яме.
В.И. Сугаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1455

Экситоны в нанокристаллах Si. А.С. Москаленко,
И.Н. Яссиевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1465

Люминесценция квантовых нитей CdSe / Al2O3 при
высоких уровнях фотовозбуждения. В.С. Днепров-
ский, Е.А. Жуков, В.Л. Лясковский, М.В. Рыжков,
И.В. Толпейкин, А.И. Шаталин . . . . . . . . . . . . . 9 1700

Катодолюминесценция связанных экситонов в кри-
сталлах ZnSe и двухфононный резонанс. А.А. Клю-
канов, К.Д. Сушкевич, М.В. Чукичев, В. Гурэу . . . 10 1746

Влияние фазовых переходов в сегнетоэластике
Rb2CdI4 на экситонный спектр поглощения.
В.К. Милославский, О.Н. Юнакова, Е.Н. Коваленко 12 2206

3.3. Локальные состояния. Примеси

Режим электронного узкого горла для парамагнитных
примесей в металлах в случае анизотропного обмен-
ного взаимодействия. Б.И. Кочелаев, А.М. Сафина . 2 224

Расчет энергии замещения атомов кремния и углерода
элементами III и V групп в карбиде кремния.
С.Ю. Давыдов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 235

Нанокристаллитная природа высокосимметричных
Ce4+−Eu3+-центров в кварцевых гель-стеклах.
Г.Е. Малашкевич, В.Н. Сигаев, Г.И. Семкова,
Б. Шампаньон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 534

Спектры краевой фотолюминесценции и интен-
сивность линий внутрицентровых f−f -переходов
в кристаллах GaN, легированных Er, Sm.
В.В. Криволапчук, В.В. Лундин, М.М. Мездрогина,
А.В. Насонов, С.В. Родин, Н.М. Шмидт . . . . . . . . 5 814
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Сверхтонкие взаимодействия в кластерах Pb3+F−8 F−a
в кристаллах флюорита. В.И. Муравьев . . . . . . . 5 830

Особенности поглощения и люминесценции кристал-
лов CsBr : EuOBr. Ю.В. Зоренко, Р.М. Турчак,
И.В. Констанкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1189

Аномалии магнитных и магнитоупругих свойств
монокристаллов Sm1−x SrxMnO3 (x ∼ 0.5) при
фазовых переходах. Ю.Ф. Попов, А.М. Кадомцева,
Г.П. Воробьев, А.А. Мухин, В.Ю. Иванов,
К.И. Камилов, Я.С. Штофич, А.М. Балбашов . . . . 7 1214

Парамагнитные центры в безметаллических аморф-
ных полифталоцианинах. Ю.А. Кокшаров, А.И. Шер-
ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1316

Кварцевые гель-стекла с высокой эффективно-
стью сенсибилизации люминесценции в системе
Ce3+–Tb3+. Г.Е. Малашкевич, Г.И. Семкова,
А.П. Ступак, А.В. Суходолов . . . . . . . . . . . . . . 8 1386

Нестационарная нутация „одетых“ спиновых
состояний E′1-центров в кристаллическом кварце.
Г.Г. Федорук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1581

Иерархия порогов протекания и механизм подав-
ления магнитных моментов переходных металлов,
интеркалированных в TiSe2. А.Н. Титов, Ю.М. Яр-
мошенко, M. Neumann, В.Г. Плещев, С.Г. Титова . . 9 1628

Плазменные эффекты в магнитопоглощении D− -
центров в квантовых ямах. А.А. Клюканов, В. Гурэу,
И. Санду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1695

Лигандный ДЭЯР в тригональном T1-центре Gd3+

в CaF2 со смешанным кислородно-фторовым
окружением. А.Д. Горлов . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1964

Магнитооптические свойства молекулярного иона D−2
в квантовой нити. В.Д. Кревчик, А.А. Марко,
А.Б. Грунин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2099

Послесвечение вюрцитных кристаллов GaN, легиро-
ванных редкоземельными металлами. В.В. Криво-
лапчук, М.М. Мездрогина . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2129

Высокочастотная ЭПР-спектроскопия купрата гер-
мания, легированного кобальтом. С.В. Демишев,
А.В. Семено, Н.Е. Случанко, Н.А. Самарин,
А.А. Пронин, Ю. Иногаки, С. Окубо, Х. Ота,
Ю. Ошима, Л.И. Леонюк . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2164

3.4. Электрическая и магнитная восприимчивость

Магнитное состояние интеркалированных соединений
в системе Crx TiTe2. В.Г. Плещев, А.В. Королев,
Ю.А. Дорофеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 282

Магнитные методы контроля очистки порошков
наноалмазов. Н.В. Новиков, Г.П. Богатырева,
Г.Ф. Невструев, Г.Д. Ильницкая, М.Н. Волошин . . . 4 656

Структура и физические свойства диселенида
титана, интеркалированного никелем. В.Г. Плещёв,
Н.В. Топорова, А.Н. Титов, Н.В. Баранов . . . . . . . 7 1153

Иерархия порогов протекания и механизм подав-
ления магнитных моментов переходных металлов,
интеркалированных в TiSe2. А.Н. Титов, Ю.М. Яр-
мошенко, M. Neumann, В.Г. Плещев, С.Г. Титова . . 9 1628

Образование кластеров в LiNi0.4Fe0.6O2 . Д.Г. Келлер-
ман, Е.В. Шалаева, А.И. Гусев . . . . . . . . . . . . . 9 1633

3.5. Распространение электромагнитных волн

Разрушение и стабилизация электромагнитной
прозрачности полупроводниковой сверхрешетки.
Ю.А. Романов, Ю.Ю. Романова . . . . . . . . . . . . . 1 156

О терагерцевом блоховском генераторе. Ю.А. Рома-
нов, Ю.Ю. Романова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 162

Магниторефрактивный эффект в нанокомпозитах:
зависимость от угла падения и поляризации света.
А.Б. Грановский, М. Инуе, Ж.П. Клерк, А.Н. Юрасов 3 484

Взаимное и невзаимное магнитное линейное
двупреломление в полуторном сульфиде γ-Dy2S3.
Б.Б. Кричевцов, Х.-Ю. Вебер . . . . . . . . . . . . . . 3 488

Фотоиндуцированное двойное лучепреломление
в гребнеобразных поли-н-фторалкилметакрилатах
и их углеводородных аналогах с нелинейно-
оптическими хромофорами в боковых цепях.
Г.К. Лебедева, В.Н. Иванова, С.А. Иванов,
В.А. Лукошкин, Н.Н. Смирнов, И.М. Соколова,
Л.В. Хохлова, В.В. Кудрявцев . . . . . . . . . . . . . . 3 549

Фарадеевское вращение и магнитокалорический
эффект в тербиевом галлат-гранате Tb3Ga5O12 при
низких температурах в сильных магнитных полях.
В.И. Плис, А.И. Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2155

Волны в сверхрешетке с произвольной толщиной гра-
ницы между слоями. В.А. Игнатченко, О.Н. Лалетин 12 2216

4. Спектроскопия твердого тела

4.1. Инфракрасные спектры

Внутризонное поглощение и излучение света в кван-
товых ямах и квантовых точках. Л.Е. Воробьев,
В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов,
В.А. Шалыгин, S. Hanna, A. Seilmeier, Kh. Moumanis,
F. Julien, А.Е. Жуков, В.М. Устинов . . . . . . . . . . 1 119

Исследование спектра ИК-фотоионизации электрон-
ных состояний, создаваемых при пластической
деформации, в окрашенных кристаллах NaCl.
Е.В. Коровкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1013

Стехиометрический синтез соединений фуллерена
с литием и натрием, анализ их ИК и ЭПР
спектров. С.Н. Титова, Г.А. Домрачев, С.Я. Хоршев,
А.М. Объедков, Л.В. Калакутская, С.Ю. Кетков,
В.К. Черкасов, Б.С. Каверин, К.Б. Жогова,
М.А. Лопатин, В.Л. Карнацевич, Е.А. Горина . . . . 7 1323

Свойства межфазовой границы Al2O3 / Si. А.С. Шула-
ков, А.П. Брайко, С.В. Букин, В.Е. Дрозд . . . . . . . 10 1868

4.2. Оптические спектры

Нелинейный оптический отклик наночастиц серебра
и меди в ближнем ультрафиолетовом спектральном
диапазоне. Р.А. Ганеев, А.И. Ряснянский, А.Л. Сте-
панов, Т. Усманов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 341

Оптическое поглощение гексагонального нитрида
бора с участием вакансий азота и их комплексов.
С.Н. Гриняев, Ф.В. Конусов, В.В. Лопатин,
Л.Н. Шиян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 424
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и их углеводородных аналогах с нелинейно-
оптическими хромофорами в боковых цепях.
Г.К. Лебедева, В.Н. Иванова, С.А. Иванов,
В.А. Лукошкин, Н.Н. Смирнов, И.М. Соколова,
Л.В. Хохлова, В.В. Кудрявцев . . . . . . . . . . . . . . 3 549

Собственная ультрафиолетовая люминесценция кри-
сталлов трибората лития LiB3O5 при селективном
возбуждении в области остовных переходов.
И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, М. Кирм . . . 5 820

Новые данные о радиационных центрах RC из фото-
люминесцентных исследований кубического нитрида
бора, облученного электронами „припороговых“
энергий. Е.М. Шишонок, J.W. Steeds . . . . . . . . . . 6 982

Оптическое поглощение ионами Nd3+ и Gd3+

в эпитаксиальных пленках, выращенных на под-
ложках Gd3Ga5O12 из свинецсодержащего раствора-
расплава. В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева,
В.Г. Плотниченко, Ю.Н. Пырков, С.В. Лаврищев,
М.А. Иванов, А.А. Кирюхин, А.М. Салецкий,
Н.Н. Сысоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1001

О роли изолированных и связанных дефектов
в определении спектра близкраевой люминесценции
твердых тел. К.Д. Глинчук, А.В. Прохорович . . . . 6 1008

Особенности поглощения и люминесценции кристал-
лов CsBr : EuOBr. Ю.В. Зоренко, Р.М. Турчак,
И.В. Констанкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1189

Спектроскопия запрещенной фотонной зоны в синте-
тических опалах. А.В. Барышев, А.А. Каплянский,
В.А. Кособукин, М.Ф. Лимонов, А.П. Скворцов . . 7 1291

Кварцевые гель-стекла с высокой эффективно-
стью сенсибилизации люминесценции в системе
Ce3+–Tb3+. Г.Е. Малашкевич, Г.И. Семкова,
А.П. Ступак, А.В. Суходолов . . . . . . . . . . . . . . 8 1386

Концентрационная зависимость радиационно-
стимулированных изменений оптических свойств
пленок Gex As40−x S60. В.Т. Маслюк, Е. Скордева,
П.П. Пуга, Д. Арсова, В. Памукчиева . . . . . . . . . 8 1393

Анализ электрических и оптических свойств монокри-
сталлов VBO3 и твердых растворов Fe1−x Vx BO3

на основе многоэлектронной модели их зонной
структуры. Н.Б. Иванова, Н.В. Казак, В.В. Марков,
С.Г. Овчинников, В.В. Руденко, M. Abd-Elmeguid . . 8 1422

Плазменные эффекты в магнитопоглощении D− -
центров в квантовых ямах. А.А. Клюканов, В. Гурэу,
И. Санду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1695

Люминесценция квантовых нитей CdSe / Al2O3 при
высоких уровнях фотовозбуждения. В.С. Днепров-
ский, Е.А. Жуков, В.Л. Лясковский, М.В. Рыжков,
И.В. Толпейкин, А.И. Шаталин . . . . . . . . . . . . . 9 1700

Теория отражения и поглощения света полупро-
водниковыми объектами пониженной размерно-
сти, помещенными в сильное магнитное поле,
при монохроматическом и импульсном возбуждении.
И.Г. Ланг, С.Т. Павлов, Л.И. Коровин . . . . . . . . . 9 1706

Оптические свойства структур с квантовыми
ямами Cd0.6Mn0.4Te/Cd0.5Mg0.5Te. В.Ф. Агекян,
Н.Н. Васильев, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов,
G. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1719

Катодолюминесценция связанных экситонов в кри-
сталлах ZnSe и двухфононный резонанс. А.А. Клю-
канов, К.Д. Сушкевич, М.В. Чукичев, В. Гурэу . . . 10 1746

Влияние величины тока на электролюминесценцию
дефектов, обусловленных высокотемпературным
постимплантационным отжигом Si:(Er,O)-структур
в хлорсодержащей атмосфере. А.М. Емельянов,
Е.И. Шек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1751

Амплитудно-фазовые спектры отражения света
от брэгговских структур на основе аморфного
кремния. В.Г. Голубев, А.А. Дукин, А.В. Медведев,
А.Б. Певцов, А.В. Селькин, Н.А. Феоктистов . . . . 10 1756

Оптические свойства новых органических про-
водников на основе молекулы BEDT–TSeF —
сверхпроводника κ-(BETS)4Hg2.84Br8 и металла
κ-(BETS)4Hg3Cl8 — при 300−15 K. Р.М. Власова,
Н.В. Дричко, Б.В. Петров, В.Н. Семкин,
Е.И. Жиляева, Р.Н. Любовская, I. Olejniczak,
A. Kobayashi, H. Kobayashi . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1921

Оптические и магнитооптические свойства грану-
лированных магнитных наноструктур CoFeB / SiO2

и CoFeZr / Al2O3 . А.М. Калашникова, В.В. Павлов,
Р.В. Писарев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников,
Th. Rasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2092

Магнитооптические свойства молекулярного иона D−2
в квантовой нити. В.Д. Кревчик, А.А. Марко,
А.Б. Грунин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2099

Энергетическое разупорядочение в полисиланах.
Ю.А. Скрышевский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2104

4.3. Рентгеновские спектры

Синхротронные исследования особенностей
электронно-энергетического спектра кремниевых
наноструктур. Э.П. Домашевская, В.А. Терехов,
В.М. Кашкаров, Э.Ю. Мануковский, С.Ю. Турищев,
С.Л. Молодцов, Д.В. Вялых, А.Ф. Хохлов,
А.И. Машин, В.Г. Шенгуров, С.П. Светлов,
В.Ю. Чалков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 335

Собственная ультрафиолетовая люминесценция кри-
сталлов трибората лития LiB3O5 при селективном
возбуждении в области остовных переходов.
И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, М. Кирм . . . 5 820

Рентгеноспектральный анализ межфазовой границы
тонкой пленки Al2O3, синтезированной на кремнии
методом молекулярного наслаивания. А.С. Шулаков,
А.П. Брайко, С.В. Букин, В.Е. Дрозд . . . . . . . . . . 6 1111

Особенности поглощения и люминесценции кристал-
лов CsBr : EuOBr. Ю.В. Зоренко, Р.М. Турчак,
И.В. Констанкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1189

Безэталонный РФЭС способ определения химического
состава многофазных веществ и его применение
в исследовании нанопленок плазменного оксида InP.
В.М. Микушкин, С.Е. Сысоев, Ю.С. Гордеев . . . . 10 1770

Фосфоресценция CaF2−Dy. В.В. Пологрудов,
И.В. Григоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1781

Химические сдвиги рентгеновских эмиссионных
спектров в MgB2 и их связь с электронной
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высоких давлениях. Д.П. Козленко, В.И. Воронин,
В.П. Глазков, И.В. Медведева, Б.Н. Савенко . . . . . 3 471
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6.5. Сверхпроводимость
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Оптические исследования влияния постепенного заме-
щения NH4 →Cs на сегнетоэластический фазовый
переход в кристалле CsLiSO4 . С.В. Мельникова,
В.А. Гранкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500

Влияние условий синтеза на фазовый переход металл-
полупроводник в тонких пленках диоксида ванадия.
Р.А. Алиев, В.А. Климов . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 515

Инверсия знака радиационно-пластического эффекта
в монокристаллах C60 при фазовом переходе
sc− fcc. Ю.И. Головин, А.А. Дмитриевский,
И.А. Пушнин, М.В. Павлов, Р.К. Николаев . . . . . 3 569

Изучение фазовых превращений в углероде
при электродинамическом сжатии. И.П. Макаревич,
А.Д. Рахель, Б.В. Румянцев, Б.Э. Фридман . . . . . . 4 659

Сегнетоэластический фазовый переход в кристалле
K3Na(CrO4)2 — акустические исследования.
А.К. Раджабов, Е.В. Чарная, B. Mroz, C. Tien,
Z. Tylczynski, C.-S. Wur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 754

Магнитопластичность твердых тел. Ю.И. Головин . . 5 769
Влияние электрического поля на переход металл–

изолятор с образованием сверхструктуры. П.П. Бо-
рисков, А.А. Величко, Г.Б. Стефанович . . . . . . . . 5 895

Мягкие полярные моды и фазовые состояния
твердых растворов Ca1−x Pbx TiO3. А.А. Волков,
Г.А. Командин, Б.П. Горшунов, В.В. Леманов,
В.И. Торгашев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 899

Электростатические модели концентрационных фазо-
вых переходов изолятор–металл и металл–изолятор
в кристаллах Ge и Si с водородоподобными
примесями. Н.А. Поклонский, С.А. Вырко,
А.Г. Забродский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1071

Влияние изовалентного легирования пленок мангани-
тов (La1−x Prx)0.7Ca0.3MnO3 (0 ≤ x ≤ 1) на опти-
ческие, магнитооптические и транспортные свойства
вблизи перехода металл–изолятор. Ю.П. Сухоруков,
Н.Н. Лошкарева, Е.А. Ганьшина, А.Р. Кауль,
О.Ю. Горбенко, Е.В. Мостовщикова, А.В. Телегин,
А.Н. Виноградов, И.К. Родин . . . . . . . . . . . . . . 7 1203

Аномалии магнитных и магнитоупругих свойств
монокристаллов Sm1−xSrx MnO3 (x ∼ 0.5) при
фазовых переходах. Ю.Ф. Попов, А.М. Кадомцева,
Г.П. Воробьев, А.А. Мухин, В.Ю. Иванов,
К.И. Камилов, Я.С. Штофич, А.М. Балбашов . . . . 7 1214

Теория переключения многоосных сегнетоэлектриков
(начальная стадия). М.А. Захаров, С.А. Кукушкин,
А.В. Осипов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1238

Статистическая механика катионного упорядоче-
ния и динамика решетки твердого раствора
PbZrxTi1−x O3. В.И. Зиненко, С.Н. Софронова . . . 7 1252
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Индуцированные гидростатическим давлением фа-
зовые переходы в кристалле RbMnCl3: спектры
рамановского рассеяния и динамика решетки.
А.Н. Втюрин, С.В. Горяйнов, Н.Г. Замкова,
В.И. Зиненко, А.С. Крылов, С.Н. Крылова,
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Динамика решетки и спектр рамановского рассеяния
в эльпасолите Rb2KScF6 — сравнительный анализ.
С.Н. Крылова, А.Н. Втюрин, А. Белю, А.С. Крылов,
Н.Г. Замкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1271

Рентгенографические исследования кристалла
[N(CH3)4]2ZnCl4 в области низких температур.
А.У. Шелег, А.М. Наумовец . . . . . . . . . . . . . . . 7 1280

Структурный фазовый переход в твердых растворах
(1− x)SrTiO3 + xSrMg1/3Nb2/3O3 . В.В. Леманов,
Е.П. Смирнова, Е.В. Ухин . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1283

Влияние высокого давления на кристаллическую
структуру соединения Sr1−x LaxCuO2 . В.И. Бобров-
ский, В.П. Глазков, С.Е. Кичанов, Д.П. Козленко,
Б.Н. Савенко, В.А. Соменков . . . . . . . . . . . . . . 8 1398

Быстрое вязкое течение нематического жидкого
кристалла вблизи перехода нематик–смектик A.
А.В. Захаров, А.А. Вакуленко . . . . . . . . . . . . . . 8 1504

Взаимосвязь молекулярной структуры дискоидных
нематиков с их ориентационной упорядоченностью
и особенностями фазового перехода нематик–
изотропная жидкость. Е.М. Аверьянов . . . . . . . . 8 1509

Влияние примесных центров Cr на критические
свойства слабополярного сегнетоэлектрика LGO.
М.П. Трубицын, М.Д. Волнянский, А.Ю. Кудзин . . 9 1676

Фазовые переходы марганецсодержащих перовскитов.
А.Г. Рудская, Н.Б. Кофанова, Л.Е. Пустовая,
Б.С. Кульбужев, М.Ф. Куприянов . . . . . . . . . . . 10 1856

Фазовые напряжения, индуцированные γ ⇒ α

превращением в поликристалле железа. А.А. Зисман,
А.А. Васильев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2051

Электронный переход в интеркалированном дисуль-
фиде CuCrS2. Г.М. Абрамова, А.М. Воротынов,
Г.А. Петраковский, Н.И. Киселев, Д.А. Великанов,
А.Ф. Бовина, Р.Ф. Альмухаметов, Р.А. Якшибаев,
Э.В. Габитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2151

Ян-теллеровские переходы в YbXO4 (X = V, P),
стимулированные сильным магнитным полем.
З.А. Казей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2175

Фазовый переход в CdHfO3. Н.В. Шпилевая,
М.Ф. Куприянов, Б.С. Кульбужев, Ю.В. Кабиров . . 12 2189

Влияние фазовых переходов в сегнетоэластике
Rb2CdI4 на экситонный спектр поглощения.
В.К. Милославский, О.Н. Юнакова, Е.Н. Коваленко 12 2206

Эволюция NaNO2 в пористых матрицах. Cheng Tien,
Е.В. Чарная, С.В. Барышников, M.K. Lee, S.Y. Sun,
D. Michel, W. Böhlmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2224

6.7. Равновесие фаз. Фазовые диаграммы

Магнитные фазовые диаграммы манганитов в обла-
сти их электронного легирования. С.М. Дунаевский 2 193

Магнитные свойства метабората меди: двухпарамет-
рическая феноменологическая модель. М.А. Попов,
Г.А. Петраковский, В.И. Зиненко . . . . . . . . . . . . 3 478

Калориметрические и рентгеновские исследования
перовскитоподобных оксифторидов (NH4)3WO3F3

и (NH4)3TiOF5. И.Н. Флёров, М.В. Горев,
В.Д. Фокина, А.Ф. Бовина, Н.М. Лапташ . . . . . . . 5 888

Фазовая диаграмма переходов из изотропной фазы
в нематическую и смектические (аксиальную,
биаксиальную) фазы в жидких кристаллах
с ахиральными молекулами. Е.С. Ларин . . . . . . . 8 1514

Неоднородные магнитные состояния в системе
Nd(Mn1−x Crx)O3 . И.О. Троянчук, М.В. Бушинский,
Н.В. Пушкарев, Н.Ю. Беспалая . . . . . . . . . . . . . 10 1816

Фазовое расслоение, индуцированное кислородным
изотопическим замещением, в манганитах системы
Sm1−xSrx MnO3 . Н.А. Бабушкина, Е.А. Чистотина,
О.Ю. Горбенко, А.Р. Кауль, К.И. Кугель,
А.И. Курбаков, В.А. Трунов, Ж. Андре . . . . . . . . 10 1821

Изучение спиновой динамики системы
(La1−yPry)0.7Ca0.3MnO3 методом ЭПР. С.В. Гу-
денко, А.Ю. Якубовский, О.Ю. Горбенко, А.Р. Кауль 11 2025

Морфологическая фазовая диаграмма неравновесно
растущего сферического кристалла в случае квадра-
тичной зависимости скорости роста от пересыщения.
Л.М. Мартюшев, И.Е. Кузнецова, А.С. Назарова . . 11 2045

Аномалии магнитных и магнитоупругих свойств
монокристаллов Nd1−xCax MnO3 в сильных маг-
нитных полях. Ю.Ф. Попов, А.М. Кадомцева,
Г.П. Воробьев, К.И. Камилов, А.А. Мухин,
В.Ю. Иванов, А.М. Балбашов . . . . . . . . . . . . . . 12 2148

Поведение намагниченности и метамагнитные
переходы в легированных электронами манганитах
под действием сильного магнитного поля. С.М. Ду-
наевский, В.В. Дериглазов . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2184

6.8. Доменная структура

Фазовые переходы в ЦМД-структурах при спиновой
переориентации в феррит-гранатовых пленках.
А.В. Безус, А.А. Леонов, Ю.А. Мамалуй,
Ю.А. Сирюк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 277

Отрицательное магнетосопротивление монокристал-
лических „усов“ железа в процессе перемагничива-
ния. Ю.В. Захаров, Л.С. Титов . . . . . . . . . . . . . 2 296

Влияние многодоменности на полевые зависимости
намагниченности и вынужденной стрикции в легко-
плоскостных антиферромагнетиках. В.М. Калита,
А.Ф. Лозенко, С.М. Рябченко, П.А. Троценко,
Т.М. Яткевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 317

Новый тип доменных стенок — доменные стенки,
порождаемые фрустрациями в многослойных маг-
нитных наноструктурах. А.И. Морозов, А.С. Сигов 3 385

Структура блоховской доменной границы в куби-
ческом кристалле. О.А. Антонюк, А.В. Тычко,
В.Ф. Коваленко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 837

Конечное „время жизни“ спиральных доменов
в ангерном состоянии многодоменных магнит-
ных пленок. Г.С. Кандаурова, Л.Н. Картагулов,
В.Н. Мальцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 851

Высокочастотная восприимчивость и ферромаг-
нитный резонанс в тонких пленках типа
железо-иттриевого граната, содержащих доменную
структуру. В.Ф. Шкарь, Е.И. Николаев, В.Н. Саяпин,
В.Д. Пойманов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1043

TlInS2, легированный Cr и Mn, — новый релаксорный
сегнетоэлектрик. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов,
И.Ш. Садыхов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1852
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7. Явления на поверхности

7.1. Структура и свойства поверхности

Фотолюминесценция и структурные дефекты слоев
кремния, имплантированных ионами железа.
Э.А. Штейнман, В.И. Вдовин, А.Н. Изотов,
Ю.Н. Пархоменко, А.Ф. Борун . . . . . . . . . . . . . 1 26

Формирование двумерных структур фотонных
кристаллов в кремнии для ближнего ИК диапазона
с использованием остросфокусированных ионных
пучков. А.Ф. Вяткин, Е.Ю. Гаврилин, Ю.Б. Горбатов,
В.В. Старков, В.В. Сироткин . . . . . . . . . . . . . . 1 35

Влияние температуры постимплантационного отжига
на свойства кремниевых светодиодов, полученных
имплантацией ионов бора в n-Si. Н.А. Соболев,
А.М. Емельянов, Е.И. Шек, В.И. Вдовин . . . . . . . 1 39

Кремниевые светодиоды, излучающие в области зона-
зонных переходов: влияние температуры и величины
тока. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Е.И. Шек . . . 1 44

Рост и структура наноостровков Ge на атомарно-
чистой поверхности окиси Si. А.И. Никифоров,
В.В. Ульянов, О.П. Пчеляков, С.А. Тийс,
А.К. Гутаковский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80

Формирование наноостровков и нанопроволок Ge
на сингулярных и вицинальных поверхно-
стях Si (111) до образования смачивающего
слоя. С.А. Тийс, А.Б. Талочкин, К.Н. Романюк,
Б.З. Ольшанецкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83

Компонентный состав и упругие напряжения
в многослойных структурах с наноостровками
Si1−x Gex . М.Я. Валах, Джаган, П.М. Литвин,
В.А. Юхимчук, З.Ф. Красильник, А.В. Новиков,
Д.Н. Лобанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88

Особенности спектров возбуждения фотолюминес-
ценции ионов Er3+ в эпитаксиальных кремниевых
структурах, легированных эрбием. Б.А. Андреев,
З.Ф. Красильник, Д.И. Крыжков, А.Н. Яблонский,
В.П. Кузнецов, T. Gregorkiewicz, M.A.J. Klik . . . . . 1 98

Влияние режимов роста на фотолюминесценцию
слоев кремния, легированных эрбием в процессе
сублимационной МЛЭ. В.Г. Шенгуров, С.П. Светлов,
В.Ю. Чалков, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник,
Д.И. Крыжков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 102

Взаимодействие атомов серебра с иридием и
двумерной графитовой пленкой на иридии:
адсорбция, десорбция, растворение. Н.Р. Галль,
Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде . . . . . . . . . . . . . . 2 360

Распределение локального магнитного поля в сверх-
проводниках с некоррелированным случайным
расположением вихрей Абрикосова. А.В. Минкин,
С.Л. Царевский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 410

Химия поверхности наноалмазов. И.И. Кулакова . . 4 621
Химическое состояние атомов углерода на по-

верхности наноалмазных частиц. А.П. Дементьев,
К.И. Маслаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 662

Ультрадисперсные алмазы в гальванотехнике.
Г.К. Буркат, В.Ю. Долматов . . . . . . . . . . . . . . . 4 685

Применение модифицированных нанодисперсных
алмазов в качестве катализаторов гетерогенного
и электрохимического катализа. Г.П. Богатырева,
М.А. Маринич, Е.В. Ищенко, В.Л. Гвяздовская,
Г.А. Базалий, Н.А. Олейник . . . . . . . . . . . . . . . 4 718

Создание люминесцентного биочипа с использова-
нием наноалмазов и бактериальной люциферазы.
А.П. Пузырь, И.О. Позднякова, В.С. Бондарь . . . . 4 740

Электронно-микроскопическое исследование поверх-
ностного слоя сплава алюминий-кремний после
лазерного легирования карбидом вольфрама.
Л.М. Сорокин, Л.П. Ефименко, А.Е. Калмыков,
Ю.И. Смолин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 953

Интеркаляция атомов серебра под монослой
графита на поверхности Ni(111). А.Г. Стародубов,
М.А. Медвецкий, А.М. Шикин, В.К. Адамчук . . . . 7 1300

Кинетика окисления тонких пленок титана, выра-
щенных на поверхности вольфрама. В.Н. Агеев,
Е.Ю. Афанасьева, Н.Д. Потехина . . . . . . . . . . . . 8 1498

Влияние нанослоев висмута на ориентированный рост
фуллерена C60 на аморфных подложках. В.Е. Пуха,
В.В. Варганов, И.Ф. Михайлов, А.Н. Дроздов . . . . 8 1526

Атомные механизмы и кинетика самодиффузии
на поверхности Pd (001). А.В. Евтеев, А.Т. Косилов,
С.А. Соляник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1723

Применение вейвлет-преобразования при изучении
изменения фрактальных свойств поверхностей
аморфных металлов под воздействием механической
нагрузки. В.Л. Гиляров, В.Е. Корсуков, П.Н. Бутенко,
В.Н. Светлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1806

Структура и электронные свойства пленок сурьмы
на Mo(110). Д.А. Городецкий, Ю.П. Мельник,
Д.П. Проскурин, В.А. Усенко . . . . . . . . . . . . . . 10 1873

Низкотемпературная методика очистки поверхности
p-GaN(0001) для фотоэмиттеров с эффективным
отрицательным электронным сродством. О.Е. Тере-
щенко, Г.Э. Шайблер, А.С. Ярошевич, С.В. Шевелев,
А.С. Терехов, В.В. Лундин, Е.Е. Заварин,
А.И. Бесюлькин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1881

Дисперсия и затухание сдвиговых поверхностных
акустических волн горизонтальной поляризации на
свободной статистически-шероховатой поверхности
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рованного внутри узких углеродных нанотрубок.
А.С. Федоров, С.Г. Овчинников . . . . . . . . . . . . . 3 563
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Формирование икосаэдрической структуры при кри-
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Термостимулированная десорбция фуллеренов C60

и C70 из пленок жесткоцепного полиимида.
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пучковой эпитаксии. Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов,
А.О. Погосов, М.М. Рзаев, Н.Н. Сибельдин,
В.А. Цветков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 74
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Электронные состояния и колебательные спектры
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Рентгеноспектральный анализ межфазовой границы
тонкой пленки Al2O3, синтезированной на кремнии
методом молекулярного наслаивания. А.С. Шулаков,
А.П. Брайко, С.В. Букин, В.Е. Дрозд . . . . . . . . . . 6 1111
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карбида кремния. С.Ю. Давыдов . . . . . . . . . . . . 12 2135

7.5. Тонкие пленки

The role of microstructure in luminescent properties
of Er-doped nanocrystalline Si thin films.
M.V. Stepikhova, M.F. Cerqueira, M. Losurdo,
M.M. Giangregorio, E. Alves, T. Monteiro, M.J. Soares 1 114

Микротопография и автоэмиссионные свойства
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